Elaboracion y caracterizaciobn de celdas solares basadas en
semiconductores: del estudio de la tecnologia en Si al estudio de la
tecnologia en semiconductores IlI-V

Directora: Marcela Barrera, barrera@tandar.cnea.gov.ar

Co-Directora: Maria Lujan Ibarra, ibarra@tandar.cnea.gov.ar

Departamento Energia Solar — Comision Nacional de Energia Atomica
http://www.tandar.cnea.gov.ar/grupos/solar/I+D/

RESUMEN: Las energias alternativas tienen influencia sobre la problemética econémico-
social. En el caso de la energia solar fotovoltaica de usos terrestres, esta puede proveer de
energia eléctrica a regiones aisladas, aportando a la solucién del problema estructural de
marginacion de ciertas zonas del pais y contribuyendo a la calidad de vida de la poblacion.
En cuanto a los usos espaciales de la energia solar, las areas de aplicacion en el pais se
refieren al seguimiento y cuantificacion de la produccién agropecuaria y forestal, seguimiento
y vigilancia de la actividad pesquera, prevencion y supervision de inundaciones y otros
desastres naturales, evaluacion y prospeccion de explotaciones del suelo y el subsuelo, y
monitoreo y supervisién de problemas ambientales.

El plan de trabajo estara referido a mejoras en los procesos de elaboracion de celdas solares
de Si, como la optimizacién y elaboracién de capas antirreflectantes (AR). Los procesos
estudiados se tendrdn en cuenta para poner a punto técnicas de fabricacion de celdas
solares basadas en semiconductores IlI-V, dispositivos que se destacan por su alta eficiencia.
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Requisitos:

-Habilidad en el manejo de muestras delicadas. No es dificil, pero requiere de mucha

paciencial.

- Ganas de aprender algo de quimicay algo de electronica
- Ganas de obtener un dispositivo terminado para caracterizar.

El plan de trabajo se escribira de acuerdo a las inquietudes del alumno.
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